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Cok Diisiik Distorsiyon

Son derece diistik toplam harmonik bozulma orani
sayesinde, amplifikatér orta ve yiiksek ses
seviyelerinde bile temiz, piliriizsiz ve yorucu
olmayan bir dinleme deneyimi sunar.

Minimum 2 Ohm, maksimum 8 Ohm hoparlér
empedansi destegi ile hem aktif/koaksiyel hem de
pasif sistem konfigurasyonlarinda esnek ve giivenli
kurulum imkani saglar.

Altin Kaplamali RCA Terminalleri

Altin kaplamali baglantilar, diisiik temas direnci ve ytiksek
iletkenlik saglayarak sinyal kaybini minimize eder,
oksitlenmeye karsi direncli yapisiyla uzun yillar stabil
performans sunar.

Hassas Gain Kontroli

GAIN ve seviye kontrolleri sayesinde, hoparlor ve
kaynak cihaz kombinasyonunuza uyqgun hassas seviye
ayarl yapabilir, sistemi giivenli ve optimum

performansta calistirabilirsiniz.

Giiclii PWM ile hassas voltaj kontrolii

Guc katinda kullanilan gucli PWM yapisi, arag
elektrik sistemindeki dalgalanmalara ragmen
besleme voltajin1 hassas sekilde kontrol eder. Bu
sayede farkli calisma kosullarinda dahi kararl,
gtivenli ve tutarll performans sunar.

Sinyal ve suriict katlarinda kullanilan eglegtirilmisg ikili
transistér yapisi, kanal ici dogrusalligl ve simetriyi
artirir. Bu sayede distorsiyon diser, sinyal isleme
hassasiyeti artar ve amfi zorlu yiikleri dahi kontrol
altinda siirer.

Yiiksek alim kapasiteli, uzun émiirlii kapasitérler

Gi¢ kaynaginda kullanilan yiiksek akim kapasitel], st
seri uzun 6miirli kapasitérler; ani akim ihtiyaclarinda
beslemeyi destekleyerek kararliigi artirir. Bu yapi,
hem uzun vadeli givenilirlik hem de arac¢ kullanim
kosullarinda istikrarl ses performansi saglar.
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OF Serisi, yuksek kaliteli pasif ve yari iletken
bilesenlerin yan1 sira yenilikgi tasarim
anlayisiyla, giicld ve etkileyici bir ses deneyimi
sunmak uzere gelistirilmistir. Genis frekans
tepkisi, dusuk distorsiyon ve yiuksek verimlilik
ile birlikte, arac ici ses sistemlerine miukemmel
uyum saglar. Kompakt yapis1 sayesinde farkh
kurulum senaryolarina kolayca entegre
edilebilir.

@ Ustiin Ses Performansi
[ RN

Uzun AR-GE calismalar1 sonucunda, sektdrin onde
gelen ureticilerinin en ytiiksek kaliteli pasif ve yari
iletken bilesenleri kullanilarak tasarlanmistir. Disik
giiridltd, yiksek c¢ozintrlik ve uzun 6murld yap ile
dogal, saf ses deneyimi sunar.

Sinif AB(Bias A) Amplifikator
= Mimarisi

Sinif A'nin dogalligr ile Sinif B'nin verimliligini birlestiren
Simif AB(Bias A) yapisy;, genis dinamik aralikta yiiksek
kontrol, disiik distorsiyon ve dogal tonal denge saglar.
Gicg kaynaginda  kullanilan yiuksek  kapasiteli
kondansatérler, ani akim ihtiyaglarim karsilarken
sistemin kararhligin ve verimliligini en tist seviyeye tasir.

(¥ Genis Frekans Tepkisi

8 Hz'den 54.000 Hz'e uzanan genis frekans bandi
sayesinde, muzik sinyalinin en digik baslardan en
yiiksek tizlere kadar tiim detaylari kaynaga sadik ve
eksiksiz sekilde yeniden iretilir.

Orugreis Mahallesi Giyimkent
16. Sokak No:112-114 Istanbul,
TURKIYE

-



ad&m_%ﬁﬂMWA

DEESES
OF-1

Reference Series

Kompakt Givde Tasarim

CNC ile hassas islenmis kompakt
aliminyum gévde, arac icinde minimum
yer kaplayacak gekilde tasarlanmis
olup, sade ve zarif cizgileriyle modern

CNC ile hassas islenmis kompakt aliminyum gévde, arac
icinde minimum yer kaplayacak gekilde tasarlanmig
olup, sade ve zarif cizgileriyle modern arac ici
tasarimlarla estetik uyum saglar. Hem mekanik
dayanmiklilik hem de verimli 1s1 dagilimi sunar.

JFET giris ve tampon kat1

Girig katinda kullanilan JFET tabanli yapi ve tampon kati,
yuksek giris empedans: ve disik guriltd ile kaynak
uniteden gelen sinyalin safliini korur. Boylece arag ici
zorlu elektriksel ortamda bile dogal ve detayli bir ses

. . karakteri elde edilir.
arac I¢i tasarimlarla estetik uyum

saglar. Hem mekanik dayanikiilik hem
de verimli 1s1 dagilimi sunar.

TEKNIK OZELLIKLER

ghannel ~~ =~ IR U mono
e N NSRRGSR (bias A)
Poltageiange =~ === 0 TN LGS volt
D N ____ TS 1.32 amper
MaximumiCuceent R ___SEEnc
Power 1x552 watt @4 Q (THD+N %1.0)
R ____SEmxeco watt [0 2 0 (R
S/NRatio FiE TN NS T uo
Damping e USRI U T
THD+N % 0.003 (10W)

% 0.06 (%90 power)
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